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O objetivo do trabalho foi o de caracterizar o ruído gerado por um SOA (Semiconductor Optical 
Amplifier). Para tanto, foram realizadas diversas medidas, com diferentes potências do sinal 
óptico de entrada e também para várias correntes de polarização. A montagem inicial utilizava 
um laser sintonizável, um controle de polarização, um modulador óptico, um gerador de sinais 
para alimentar o modulador, um fotodetector e um analisador de espectro elétrico. Num 
segundo passo, foi adicionado o SOA, e em um terceiro passo foi adicionado um filtro em série 
com o SOA. Com isso foi possível calcular as relações sinal-ruído (SNR´s) e as figuras de 
mérito para cada situação, sendo que a obtenção das figuras de mérito era o objetivo principal 
do trabalho. Foi feito também um estudo comparativo do ruído gerado por amplificadores a 
fibra dopada por érbio (EDFA´s). 
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